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DIODE-PENTODE with variable mutual conductance for
use as H.F,, I.FP. and L.F. amplifier
DIODE-PENTHODE & pente variable pour l'utilisation
comme amplificatrice H.F., M.F. et B.F.
DIODE-PENTHODE mit vertinderlicher Steilheit zur Verw
wendung a8l1s HeFe=y Z.F.~ und N.F. Verstirker

Heating: indirect by A.C. or D.C.;

series supply

Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.;

alimentation en série

Heizung: indirekt durch Wechsel-

oder Gleichstrom;
Serienspeisung

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

Capacities Pentode section
Capacités Partie penthode
Kapazitdten Penthodenteil

Ca = 6,5 p¥
Cgl = 4,0 pF
Cagl < 0,002 pF
Cglf < 0,05 p¥

Between diode and pentode sections
Entre les parties diods et peanthode
Zwischen Dioden~ und Penthodenteil

Cdg1 < 0,0015 pP
Cda < 0,15 pF

Ve =12,6 V
If = 0,1 4

—max 5

Wit
Jax 32

Diode section
Partie diode
Diodenteil

Ccdk = 3,8 pF
cdf < 0,02 pF
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PHILIPS [UAF 41

DIODE-PENIODE with varizble mutual conductance for
use as R.F., I.F., or A.F. amplifier

DIODE-PENTHODE & pente variable pour utilisationen
amplificatrice H.F., M.F. ou B.F.

DIQLE-PEHTODE mit verdnderlicher Steilheit zur Ver-
wendung als HF-, ZF-oder NTF-Verstiérker

ndirect; series supply Ve =12,6 V
If = 100 mA

Heating ¢ 1
Chauffage: indirect; alimentaticn- série
Heizung : indirekt; Serienspeisung

Base, culot, Sockel:RIMLOCK
Overall length: 60 mm
See pages 203 and 252
Hauteur totale: 60 mm
Voir pages 203 et 252

Gesamthdhe : 60 mm
Siehe 5. 203 und 252

Capacitances Cr = 6,5 pF Cdx = 3,8 pF

Capacités

Kzg:zitauen Cat = 4,0 pF Caf < 0,02 pf
Cag1 < 0,002 pF Cdg1 < 06,0015 pF
Cg1f < 0,05 pF Cda < 0,15 pF

Operating characteristics as R.F. or I.F. amplifier
Caractéristiques d'utilisation en amplificatrice H.R
ou M.F.

Betriebsdaten als HF- oder ZF-Versti&rker

Va=Typ= 100 170 200 s
Rge = 44 44 44 kQ
Rx = 300 300 300 Q
Vg1 = ST T T o2 <88 T4 v
Ia = 2,8 - 5 - 6 - mA
g2 = 0,9 - 1,6 - 1,9 - mA
3 = 165%0 16,5 18C0 18 1900 19 wA/V
Ri = 1,0 >10 1,2 >10 1,3 >10 NQ
ng2g1= 19 - 19 - 19 -

Req = 7 - 9 - 9’5 - k@
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Operating characteristics of the pentode section as
H.F. or I.F. amplifier

Caractéristiques d'utilisation de la partie penthode
comme amplificatrice H.F. ou M.F.

Betriebsdaten des Penthodenteiles als H.F.- oder
Z.F. Verstérker

Va=Vb= 100 170 200 v
Rg2 = 44 44 44 kR
Rk = 300 300 300 Q
Vgl = =1,1 =17 ~ =2 -28" “~2,4 =34V
Ia = 2,8 - 5 - 6 - mA
Iz2 = 0,9 - 1,6 - 1,9 - mA
5 = 1650 16 1800 18 1900 19 pA/V
Ri = 1,0 >10 1,2 >10 1,3  >10 KQ
ug2g1= 19 - 19 - 19 -

Req = 7 - 9 - 9,6 -~ k2

Operating characteristics of tue pentode section as
resistance coupled L.F. amplifier

Données caractéristiques de la partie penthodecomme
amplificatrice B.F. avec couplage & résistances
Betriebsdaten des Fenthodenteiles als N.F. Verstér-
ker mit Widerstandskopplung
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PHILIPS

amplifier

Operating characteristics as resistance coupled A.F.

Caractéristiques d'utilisation en amplificatrice B.F.
avec couplage h résistances
Betriebdaten als NF-Verstidrker mit Widerstandskopplung

A. Vy = 170 Vi Ry =0,2 MQ; Rgp

= 0,73 MQ;Ry = 2,7 kQ

—ig| Ta | Iz2 [ Vo | dpot (#) | dtot () | dgos (#)
(V) | (ma) [ (ma) | V1| (vo=3Verr )| (Vo=5Vers)|(Vo=BVers)
0(0,5810,18 | 18 0,8 1,1 1,6
510,46{0,13 | 25 1,2 241 4,0
10lc,36|0,08 | 15 2,0 3,2 4,8
1510,26{0,05 | 10 2,6 3,7 5,8
20(0,18{0,03| 7 3,0 4,4 Ty3
25(0,12(0,01 5 5,1 8,0 13,0
B. Vb = 100 V; Ra =0,2 M2; Rgz = 0,73 MRk = 2,7 k@
—VR I, Ig? %_Q dtot (%) dtot (%)
(V) [(ma) [ {ma) | "1 | (Vo=3Verf){{(Vo=5Vers)
0]0,34(0,10| 73 0,8 1,0
2,5(0,2610,07 | 27 3,0 4,0
510,20{0,05 | 15 3,5 5,0
7,510,16(0,04 | 10 3,8 5,7
10|0,12|0,02{ 7 4,4 7,5
12,5|0,08{0,01 | 55 57 9,0
Limiting values
Caractéristiques limites
Grenzdatven
Vao = max. 550 V Ix = max. 10 mA
Va = max. 250V Rg1 = max. 3 M@
Wa = max. 2w Rkt = max., 20 kQ
Vggo = max. 550V Ve = max. 150 V
Vgo (Ia< 3 mi) = max. 25 V
Vg2 (Ia= 6 ma) = max. 150 V Vdinvp= max. 350 V
Wa2 = max. 0,3 W I3 = max. 0,8 mA
Vg1 (Ig1=+0,3ud)= max, -1,3 V Iap = max. 5 mA
939 4619 2.



4. Vb = 170 V; Ra =0,2 MQ; Rg2 = 0,73 MQ;Rk = 2,7 kQ

~Vg| Ia | Ig2( Yo | dgot (%) | Qgoy (%) | dgot (%)
) [ (ma) [(ma) | T | (Vo=3Vepe)|(Vou5Vypp)| (Vom8Veps)

0/0,58|0,18 | 78 0,8 1,1 1,6
510,460,123 25 1,2 2,1 4,0
10(0,36(0,08 15 2,0 3,2 4,8
15(0,26(0,05 | 10 2,6 3,7 5,8
20(0,18{0,03| 7 3,0 4,4 Ts3
25|0,1210,0L| 5 5,1 8,0 13,0

B. Vb = 170 V; Ra =0,1 MQ; Rg2 = 0,33 MO;Rk = 1,4 kR
=Vg| Ta | Ig2| Yo | dyoy (%) it (%) | 4401 (%)

(W) [(ma) | (ma) | F [ (Vo=3Vepel(Vo=5Vesre)(Vo=BVogs)
o[1,18[0,36| 71 1,0 1,8 3,0
5(0,8410,23] 22 1,5 2,7 4,2

10|0,60(0,15 12 2,0 3,4 5,0

15(0,42|0,10 T 3,0 4,6 Ty2

20(0,27(0,06| S 3,5 4,9 8,4

25(0,15|0,02 3 6,2 9,5 15,0

C. Vb = 100 V3 Ra =0,2 MQ; Rg2 = 0,73 MQ;Rk = 2,7 kQ

—p| Ia | 1g2 Ve | ot (%) | dyop (%)
(V) [ (mA) | (mA) {Vo=3Vepp)|(Vo=5Vepe)

ofec,34]0,10( 73 0,8 1,0
2,5]0,2610,07| 27 3,0 4,0
5(0,20]0,05{ 15 35 5,0
7,5/0,16/0,04 | 10 3,8 SeT
10|0,1210,02 7 4,4 745
12,5/0,08|0,01 (5,5 5,7 9,0
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UAF4] Miniwalls

De Vb =100 V; Ra =0,1 NMQ; Ege = 0,33 MQ;Rk = 1,4 kQ

-VR Ta Ig2| Vo dtot (%) dtot (%)

(V) |(ma) | (ma) | T | (Vom3Vggp)|(Vom5V,pp)
00,660,21 66 0,9 1,3
2,510,49]0,14 | 24 2,3 553
510,36|0,10] 13 3,6 549
74510,260,06 8 4,5 Ts3
10(0,18|0,04| 5 6,2 945
12,5 0,12]0,02 (3,5 8,0 12,0

Operating characteristics of the pentode section as
resistance coupled L.F.amplifier in triode connect-—
ion (g2 connected to anode)
Bonnées caractéristiques de la partie penthode comme
amplificatrice B.F.avec couplage & résistances mon-
tée en triode (g2 reliée & l'anode)

Betriebsdaten des Penthodenteiles als N.F. Verstir-
ker mit Widerstandekopplung in Triodenschaltung (g2
verbunden mit Anode)

A. Vb = 170 V3 Ba = 0,1 MQ; Rk = 1,2 ko
V| Ia Vol dyoy (F) | dgoq () | dyoy (%)

(V) | (ma)| VE|(Vom3V,pp) | (VOs5V,pp) | (VOREV, pp)
O 5,3 15| 1,2 1,8 3,4
5| 0,973 1,5 2,4 3,8
10| 0,6(5,0] 1,3 2,1 3,0
15| 0,35{3,7 1,9 3,7 6,0
20| 0,20(2,6 4,0 6,8 9,5
B. Vb = 170 V; Ra = 0,05 MQ; Rk = 0,7 k@

Vg Ia [ ¥eldgoy (R) | dgoqy () | dyoy (%)
(V) | (ma) (Vo=3Veff) (Vo=5veff) (Vo=8Veff)
o[ 2,2] 35] 1,0 1.4 3,0
511,350 7 1,9 3.4 5,5
10| 0,80[4,5| 2,0 3,6 5,8
15| 0,453,0| 3,0 5,8 8,0
20| 0,20(1,8 745 >10 >10

1.9.1948 55148 4.



”

UAF41

Ce Vb = 100 V; Ra = 0,1 MQ; Rk = 2,3 kQ
g | Ia | Yol dgop (B | dgoq ()

(V) | (ma)| T |(Vom3Vggell(Vos5V,pp)
010,55 12 1,9 2,8
2,5 | 0,45[7,2 2,6 5,6
5 (0,30]4,9 2,3 4,9
T+5 | 0,20]3,8 3,0 6,0
10 | 0,15(2,8 6,0 10,0

De Vb = 100 V; Ra = 0,05 MQ; Rk = 1,3 kQ

“Vp | Is | Yo dioy (7) | dgoy (%)
(V) | (ma) {Vo=3Vgpp)|(Vos5V, )
of1,15] 12 1,4 3,0
2,5 | 0,80]7,0 3,0 6,4
510,50/4,7 3,9 6,8
T+5 | 0, 35| 3,5 5,0 8,0
10 | 0,20{2,3 8,0 >10

Limiting values of the pentode section
Caractéristiques limites de la partie penthode
Grenzdaten des Penthodenteiles

Vao = max., 550 V VgZo = max, 550 V
Va = max. 250 V Wg2 = max., 0,3 W
Wa a maxe 2w Ik = max. 10 mA
vgl (Ig1=+0,3pA)= max. =1,3 V Rgl = max. 3 MR
Vg2 (Ia < 3 mA) = max. 250 V Rfk = max. 20 kQ
Vg2 (Ia = 6 mA) = max. 150 V Vfk = max. 150 V

Limiting values of the diode section
Caractéristiques limites de la partie diode
Grenzdaten des Diodenteiles

va = max. 200 V! Rfk = max. 20 i@
Id = max. 0,8 mA Yfk = max, 150 V
Vd (Id=+0,3pA) = max., -1,3 V

T Tenk values:
Peak value; valeur de or8te; Scheitelwert

1.9.1948 55149 4a.
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